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一种薄膜晶体管液晶显示器用的走线保护

结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种薄膜晶体管液晶显

示器用的走线保护结构，属于显示器技术领域，

该走线保护结构包括玻璃基板和金属走线，所述

玻璃基板和金属走线之间设置有SiNx层，所述金

属走线上方依次覆盖有SiNx绝缘层和ITO层，解

决了传统TFT面板上的走线容易出现断裂的问

题，提高了产品良品率，减少损失。
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1.一种薄膜晶体管液晶显示器用的走线保护结构，包括玻璃基板（1）和金属走线（5），

其特征是：所述玻璃基板（1）和金属走线（5）之间设置有SiNx层（2），所述金属走线（5）上方

依次覆盖有SiNx绝缘层（3）和ITO层（4）。

2.根据权利要求1所述的一种薄膜晶体管液晶显示器用的走线保护结构，其特征是：所

述SiNx层（2）通过物理沉积在所述玻璃基板（1）上，所述SiNx绝缘层（3）通过物理沉积在所

述金属走线（5）上，所述ITO层（4）通过物理沉积在所述SiNx绝缘层（3）上。

3.根据权利要求1所述的一种薄膜晶体管液晶显示器用的走线保护结构，其特征是：所

述SiNx层（2）厚度为50-400nm。

4.根据权利要求1所述的一种薄膜晶体管液晶显示器用的走线保护结构，其特征是：所

述SiNx绝缘层（3）厚度为30-600nm。

5.根据权利要求1所述的一种薄膜晶体管液晶显示器用的走线保护结构，其特征是：所

述ITO层（4）厚度为20-100nm。
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一种薄膜晶体管液晶显示器用的走线保护结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及显示器技术领域，特别涉及一种薄膜晶体管液晶显示器用的走线

保护结构。

背景技术

[0002] 薄膜晶体管液晶显示器，简称TFT-LCD，是多数液晶显示器的一种，它使用薄膜晶

体管技术改善影象品质，虽然TFT-LCD被统称为LCD，不过它是种主动式矩阵LCD，常被应用

在电视、平面显示器及投影机上。

[0003] 在TFT产品中，TFT面板上的走线是整个面板的核心部分之一，一旦走线断裂，产品

将受到损坏。而对于要求使用寿命长的产品，对走线的要求更为严格，要尽量避免有断裂的

风险，防止金属走线被腐蚀提高产品良品率，减少损失。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种薄膜晶体管液晶显示器用的走线保护结构，其解决

了传统TFT面板上的走线容易出现断裂的问题。

[0005] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：

[0006] 一种薄膜晶体管液晶显示器用的走线保护结构，包括玻璃基板和金属走线，所述

玻璃基板和金属走线之间设置有SiNx层，所述金属走线上方依次覆盖有SiNx绝缘层和ITO

层。

[0007] 采用上述结构，TFT面板在走线部分覆盖了一层透明的SiNx绝缘层作为保护层保

护走线，防止金属走线被腐蚀，同时TFT面板走线部分切割线附近再覆盖一层悬空的ITO层，

加固保护金属走线，防止盒外走线出现断裂，可以有效改善CF切割线位置及盒外的走线处

发生断裂的情况，从而提高产品良品率，减少损失。

[0008] 进一步优化为：所述SiNx层通过物理沉积在所述玻璃基板上，所述SiNx绝缘层通

过物理沉积在所述金属走线上，所述ITO层通过物理沉积在所述SiNx绝缘层上。

[0009] 进一步优化为：所述SiNx层厚度为50-400nm。

[0010] 进一步优化为：所述SiNx绝缘层厚度为30-600nm。

[0011] 进一步优化为：所述ITO层厚度为20-100nm。

[0012] 综上所述，本实用新型具有以下有益效果：TFT面板在走线部分覆盖了一层透明的

SiNx绝缘层作为保护层保护走线，防止金属走线被腐蚀，同时TFT面板走线部分切割线附近

再覆盖一层悬空的ITO层，加固保护金属走线，防止盒外走线出现断裂，可以有效改善CF切

割线位置及盒外的走线处发生断裂的情况，从而提高产品良品率，减少损失。

附图说明

[0013] 图1是实施例的剖视结构示意图，主要用于体现走线保护结构的具体结构。

[0014] 图中，1、玻璃基板；2、SiNx层；3、SiNx绝缘层；4、ITO层；5、金属走线。
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具体实施方式

[0015] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0016] 实施例：一种薄膜晶体管液晶显示器用的走线保护结构，如图1所示，包括玻璃基

板1和金属走线5，玻璃基板1和金属走线5之间设置有SiNx层2，金属走线5上方依次覆盖有

SiNx绝缘层3和ITO层4。SiNx层2通过物理沉积在玻璃基板1上，且厚度为50-400nm。SiNx绝

缘层3通过物理沉积在金属走线5上，且厚度为30-600nm。ITO层4为透明状且呈悬空设置，

ITO层4通过物理沉积在SiNx绝缘层3上，且厚度为20-100nm。

[0017] TFT面板在走线部分覆盖了一层透明的SiNx绝缘层3作为保护层保护走线，避免金

属走线5被腐蚀，同时TFT面板走线部分切割线附近再覆盖一层悬空的ITO层4，加固保护金

属走线5，避免盒外走线出现断裂。

[0018] 本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领

域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但

只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。
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图1
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